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Wynalazek dotyczy wzmacniacza wiel¬
kiej częstotliwości, zwłaszcza zaś wzmac¬
niacza do telewizji, przepuszczającego bar¬
dzo szerokie pasmo częstotliwości i stano¬
wiącego ulepszenie wzmacniacza wielkiej
częstotliwości według patentu nr 28892.

W patencie głównym opisany jest
wzmacniacz wielkiej częstotliwości, w któ¬
rym w obwód anodowy przynajmniej jed¬
nej lampy wzmacniającej włączony jest
jeden słabo tłumiony obwód drgań (obwód
pierwotny), sprzężony z drugim obwodem
drgań silnie tłumionym (obwodem wtór¬
nym), przy czym drgania wzmocnione są
pobierane z obwodu pierwotnego. Obwód

wtórny może stanowić bądź zamknięty ob¬
wód drgań sprzężony z pierwotnym obwo¬
dem indukcyjnie lub pojemnościowo, bądź
też może stanowić gałąź, składającą się z
indukcyjności, pojemności i oporności,
przy czym ta gałąź jest przyłączona rów¬
nolegle do pierwotnego obwodu. Wynala¬
zek dotyczy ulepszenia takich wzmacnia¬
czy, które polega na tym, że obwód wtór¬
ny jest przyłączony równolegle tylko do
części indukcyjności lub pojemności pier¬
wotnego obwodu.

Na rysunku fig. la, 2a i 3a przedsta¬
wiają wzmacniacze wielkiej częstotliwo¬
ści według patentu nr 28892, a fig.



Ib, 2b i 3b — wzmacniacze według wy¬
nalazku.

Na fig. la przedstawiony jest wzmac¬
niacz wTedług patentu nr 28892, w którym
w obwód anodowy lampy wzmacniającej
V jest włączony słabo tłumiony obwód
drgań (obwód pierwotny) L1Cl, do którego
przyłączona jest równolegle gałąź, składa¬
jąca się z indukcyjności L2, pojemności G2
i oporności rzeczywistej R2. Drgania
wzmocnione są pobierane z obwodu pier¬
wotnego LXCX.

Jeżeli wewnętrzna oporność lampy V
jest duża w stosunku do zewnętrznej o-
porności pozornej w obwodzie anodowym,
to wzmocnienie V^ wzmacniacza przy pul¬
sacji w = 2zf wyraża się równaniem
Vu==Ś.'Z&, gdzie litera S oznacza nachy¬
lenie charakterystyki lampy, a Zw — ze-
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Zu ~ ? to2. L +

wnętrzną oporność pozorną w obwodzie
anodowym przy pulsacji co.

Odwrotność tej oporności można wy¬
razić równaniem:

1 * *

juLi R2+jo*L2+
j<*C2

o2LtCt + jo>C2

Jeżeli założyć, że L1C1 = L2C2 =

l — (a2L2C2 + jo)C2R2
1

oraz to = to0 -\- p, wówczas okaże się, że
2Pr^ -, , 2p

11 Ł Ł co0 'to
przy założeniu, że p jest małe w stosunku
do to0.

Otrzymuje się zatem:

j^C2 _
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-2p+jo>*C2R2
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R2 + j. 2pL2

Wzór na wzmocnienie VM przybiera przeto postać

4p2L2Ci + j.2pC1R2
B2 + j.2pL2

rm = śB< /; 1 +

+ 4p2(C\R\ -2L2GJ + 16 jfilĄ C\

Przy pulsacji rezonansowej to0 wzmo¬
cnienie przybiera wartość V0 = SR2, wo¬
bec czego wartość stosunku V(s}/V0 wyra¬
zi się następująco:

V« 1 + dip2
1 + hV2 + hP*

Możliwie płaski przebieg krzywej rezo¬
nansu uzyskuje się, gdy ax = bx oraz b2
jest j ak najmniej sze.

Na fig. 2a jest przedstawiony wzma¬
cniacz, różniący się od wzmacniacza we¬

dług fig. la tylko tym, że trzeci obwód
drgań L3C3 jest przyłączony równolegle
do opornika R2. Przy obliczaniu stosunku
V(olV0 dla tego układu uzyskuje się wy¬
rażenie :

!» = //_v0 r i
1 + g1p2 + g2p4>

+ hV2 + hP* + hP"

przy czym w celu uzyskania możliwie pła¬
skiej krzywej rezonansu należy uczynić
przy możliwie małym &3 wielkości ax = bx
i a0 = 60.
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Dla wzmacniacza według fig. 3a, w któ¬
rym równolegle do opornika R2 jest przy¬
łączony układ szeregowy indukcyjności L3,
pojemności C3 i obwodu drgań L4C4, o-
trzymuje się w podobny sposób:

Vi» = 7/ 1 + atf2 + a2p* + fl32>6 ^F0 /7 1 + 6lP2 + fc2p4 + b^pG + b,p* '
przy czym w celu uzyskania możliwie pła¬
skiej krzywej rezonansu należy uczynić
przy jak najmniejszym ft4 wielkości
a, = b19 a2 = b2 i a3 = 68.

Jeżeli za pomocą podanych wyżej rów¬
nań obliczyć te wartości na indukcyjność
L2 wzmacniacza według fig. la i 2a oraz
indukcyjności L2 i L3 wzmacniacza we¬
dług fig. 3a, które są wymagane w celu
uzyskania możliwie płaskiej krzywej re¬
zonansu, to wartości te okażą się tak du¬
że, że nie mogą być uzyskane przy pomocy
jednej cewki. Jest się przeto zmuszonym
do zestawiania tych indukcyjności z kil¬
ku cewek, połączonych ze sobą szeregowo,
wskutek czego układ staje się skompliko¬
wany i kosztowny.

Wspomniana wada zostaje usunięta
częściowo dzięki pojemności własnej cew¬
ki, ponieważ ta pojemność powoduje po¬
zorne zwiększenie się indukcyjności przy
częstotliwościach mniejszych od częstotli¬
wości rezonansowej cewki. Tak więc dzię¬
ki sztucznemu zwiększeniu pojemności
własnej można przy pomocy jednej cewki
osiągnąć wymaganą wartość indukcyjno¬
ści. Możliwość ta jest związana z jedno¬
czesnym obniżaniem się częstotliwości re¬
zonansowej cewki.

We wzmacniaczu według wynalazku
wadę tę usuwa się w ten sposób, że obwód
wtórny przyłącza się równolegle tylko do
części indukcyjności lub pojemności ob¬
wodu pierwotnego. Na fig. Ib, 2b i 3b
przedstawione są przykłady wzmacniacza
według wynalazku.

Wzmacniacz według fig. Ib stanowi u-
lepszenie wzmacniacza według fig. la i
różni się od niego tym, że obwód wtórny
L2C2R2 jest przyłączony do punktu, leżą¬
cego pomiędzy zaciskami obwodu drgań
LjCj. Ten punkt zaczepienia może być o-
brany zarówno na indukcyjności Lv jak to
przedstawiono na rysunku, jak i na po¬
jemności Cr Dobierając odpowiednio
punkt zaczepienia można obniżyć wyma¬
ganą wartość indukcyjności L2 w takim
stopniu, aby tę indukcyjność można było
łatwo uzyskać przy pomocy jednej cew¬
ki.

Na fig. 2b uwidoczniony jest ulepszo¬
ny wzmacniacz według fig. 2a. W tym
przypadku zastosowane jest odprowadze¬
nie zarówno od obwodu L1CV jak i od ob¬
wodu L3C3. Ten ostatni zaczep może być
wzięty również od pojemności C3 lub 0-
pornika R2.

Na fig. 3b uwidoczniony jest ulepszo¬
ny wzmacniacz według fig. 3a. W tym
wzmacniaczu obwód L2C2R2 jest przyłą¬
czony do punktu, leżącego pomiędzy zaci¬
skami obwodu LXCX, a obwód LSC3R2 —
do punktu, leżącego pomiędzy zaciskami
obwodu L4C4. Dzięki temu zarówno induk¬
cyjność L2, jak i wymagana indukcyj¬
ność L3 zostają zmniejszone w takim
stopniu, że każda z nich może być uzy¬
skana przy pomocy jednej tylko cew¬
ki.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Wzmacniacz wielkiej częstotliwo¬
ści, przepuszczający bardzo szerokie pa¬
smo częstotliwości, według patentu nr
28892, w którym w obwód anodowy przy¬
najmniej jednej lampy wzmacniającej
włączony jest słabo tłumiony obwód drgań
(obwód pierwotny), sprzężony z silnie tłu¬
mionym obwodem drgań (obwodem wtór¬
nym), znamienny tym, że obwód wtórny
jest przyłączony równolegle tylko do czę-
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ści indukcyjności lub pojemności obwodu
pierwotnego.

2. Wzmacniacz według zastrz. 1, w
którym w obwodzie anodowym przynaj¬
mniej jednej z lamp wzmacniających znaj¬
dują się trzy sprzężone ze sobą obwody
drgań, znamienny tym, że trzeci obwód
drgań jest połączony z drugim poprzez za¬

czep na indukcyjności lub pojemności tego
trzeciego obwodu.

N. V. Philips'
Gloeilampenfabrieken.

Zastępca: inż. F. Winnicki,
rzecznik patentowy.
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